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Telefunken Transistor OC612 Datasheet
pnp- OC 612
Flachentransistor ZF-Verstéirker 470 kHz

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Arbeitspunkt —Uce =6V, —lc =05 mA

Basisstrom —lg 8
Basisspannung —Uge 150
Reststrome

Collectorrestsirom, —Ucp = 6 V —lebo 25 < 10
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 7 < 25
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Uce =6 V —lceo 80 < 600
Basis offen

Emitterreststrom, —Ugg = 6 V —lebo 18 < 12

Collector offen

Collector-Restspannung

Uce = 0 bzw. Ucg = Use
bei —lc =5mA ﬁUCEres? 220

Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C, —Uce =6V, —lc =05 mA

Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hfe 60
Avusgang kurzgeschlossen

a-Grenzfrequenz fal) 6 < 3

Vierpolparameter, { — | kHz, Emitterschaltung

Eingangsleitwert Yie 0,33 0,17..1
Ausgang kurzgeschlossen

Riicksteilheit Yre 0,25 0,1..1

Vorwadrtssteilheit Yie 18 16..19,5

Ausgangsleitwert Yoe 9 5..20

Eingang kurzgeschlossen

seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

1) f, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Basisschaltung a auf das 0,7fache
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OC 612
Wechselstrom-MeBwerte, tom, = 25°C, —Uce =6V, —Ic = 0,5 mA
ZF-Verstdrker in Emitterschaltung, ZF = 470 kHz
Eingangsleitwert Yie = Gie T jOCie Jie 07 < 14 m$
Ausgang kurzgeschlossen
wCje 1,6 06..3 mS
1
Eingangswiderstand 14 > 07 ka
Ausgang kurzgeschlossen Jie
Eingangskapazitét Cie 550 200...1000 pF
Rdcksfeilheif Yre = Qre + i(x)Cre Jre 5 2,5-.. ]0 !J-S
Cre 42 < 47 nS
Riickwirkungswiderstand g] 0,2 0,1..04 Ma
re
Rickwirkungskapazitét Cre 14 < 16 pF
Vorwdirtssteilheit Yie = Yre - i Pfe Yie 16,5 13...19 mA/[Y
Pfe =17 °
Ausgangsleitwert yoe = QGoe 1 jwCoe Joe 22 < 40 us
Eingang kurzgeschlossen
©Coe 88 45..150 uS
1
Ausgangswiderstand : 45 > 25 kQ
Eingang kurzgeschlossen Yoe
Ausgangskapazitat Coe 30 15..50 pF
Eingang kurzgeschlossen
Basiswiderstand IBb 100 < 200 Q
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Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UeBo
bei offenem Collector

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur i

max. Abmessungen

Farbpunkt
c
% -
F
75 —= 40

Gewicht: max.1g
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